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ВВЕДЕНИЕ.
Глава I. МЕДЛЕННЫЕ РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЕГНЕ
ТОЭЛЕКТРИКАХ (Обзор литературы).
1.1. Диэлектрическое старение,.
1.2. Свободные носители в сегнетоэлектриках
1.3. Поверхностные слои и доменная структура сегнетоэлектрика
1.4. Некоторые фотосегнетоэлектрические явления, наблюдаемые в сегнетоэлектриках-полупроводниках типа А^1^.
Глава 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Объект исследования. Некоторые физические свойства
2.2. Экспериментальные установки.
2.3. Отбор и подготовка кристаллов для иссле дования.
Глава 3. МЕДЛЕННЫЕ РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЭКРАНИРОВАНИЕ В СЕГНЕГОЭЛЕКТРИКЕ-ПОЛУПРОВОД -НИКЕ SSSV
3.1. Временное изменение макроскопических характеристик в темноте.
3.2. Фотостимулирование процесса старения.
3.3. Темновая деформация в процессе старения и фотодеформация.
3.4. Механизм медленных релаксаций в
3.5. Дилатометрическое исследование собственного сегнетоэластика 2MC-Sis0t3. П
Глава 4. ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСОВДШОГО ЯВЛЕНИЯ.
4.1. Пути повышения временной стабильности и устойчивости к внешним воздействиям параметров пьезодатчиков на основе 51?53 . . . , И
4.2. Времязадающее устройство на сегнетоэлект-рическом элементе.
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